




























































专利名称(译) 通过旁路途径抑制补体激活的方法

公开(公告)号 US20020015701A1 公开(公告)日 2002-02-07

申请号 US09/976649 申请日 2001-10-12

[标]申请(专利权)人(译) 古普塔BANSAL REKHA
BRUNDEN KURTř
家长JAMES乙

申请(专利权)人(译) 古普塔-BANSAL REKHA
BRUNDEN KURT R.
家长JAMES B.

当前申请(专利权)人(译) 古普塔-BANSAL REKHA
BRUNDEN KURT R.
家长JAMES B.

[标]发明人 GUPTA BANSAL REKHA
BRUNDEN KURT R
PARENT JAMES B

发明人 GUPTA-BANSAL, REKHA
BRUNDEN, KURT R.
PARENT, JAMES B.

IPC分类号 G01N33/53 A61K38/00 A61K39/395 A61K45/00 A61M1/36 A61P29/00 A61P37/06 C07K16/18

CPC分类号 A61K38/00 C07K16/18 A61P29/00

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了通过旁路途径抑制补体活化的方法，包括通过旁路途径抑制补体
活化产物的形成。
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